Wzmacniacz na pasmo 1.3 GHz na ATF10136

Parametry:

Pasmo 1150 -1350MHz

Wzmocnienie >14dB typowo 15dB

Szumy <0.5dB typowo 0,4dB

Filtr thumiacy TVI i pasmo 70cm
Bezwarunkowo stabilny w pasmie 0,1 -12 GHz
Bardzo dobra odpornos¢ na modulacje skrosna

Uruchomienie uktadu sprowadza si¢ do ustawienia potencjometru P na najlepsza pracg uktadu w
zaleznosci od egzemplarza tranzystora na 40 do 80mA.
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Istnieje mozliwo$¢ nabycia ptytek i innych elementow w naprawdg dobrej cenie 25 o 30zt za za pcb
na teflonie -profesjonalnie wykonanych.

Opracowat na podstawie opisu DJ9BV
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